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Ycaos:

One nmpeqmerta
CrHuname caBpeMEHUX 3HaWba 0 HHOBATHBHUM METO/IaMa JoOMjamka HOBUX MaTepujaa.

Hcxon npeamera

HakoH oficiyIiaHor 1 Hay4eHOr caapikaja mpeaMeTa CTyACHT Tpeba Aa uMa pa3BHjeHe:
- Omnuure cnocoOHOCTH: 32 IIO3HABAaKE MPOIIEca U TEXHOJIOTHje Jo0ujarka CaBpeMEeHHX MaTepHjaia, 3a
caMocTaiHO npaliele CTpYYHE JIUTepaType i NPUIPEMY CAOMIITeHha HAYIHO-UCTPAKUBAYKHUX PE3yITaTa,
- IIpeaMeTHO-crieUdUYHE CIIOCOOHOCTH: 32 KPEATUBHO M HE3aBHCHO M3BONCHHE EKCIIEPUMEHTA 100Hjamba
HOBOT MaTepHjaia XKeJbeHUX MPOjeKTOBAHMX CBOjCTABA.

Canpaxaj npeamera
Teopujcka nacmasa

Besa uzmely npoyecuparea, cmpykmype, cgojcmaga u npumene mamepujana. Kunemuxa gasnux mpancopmayuja
(popmupare uecmuya uspcme ¢haze; xomozena u xemepozena HyKieayuja u pacm Kpucmana).

Memooe oOobujarwa namovecmuuynux npaxoeéa. Memode cunmese HAHOUECMIUYHUX NPAXO6A U3 meuyHe dase
(xomo2eHO manodxcere, Con-eei Memood, XUOPOMEPMAIHA CUHMe3d, CHpej-nUpoIU3d, Memood Cazopesarsd).
Memoode cunmese HaHOYecmMuUuHUX Npaxoea u3 napHe gase (ucnapasarbe/KOHOEH3ayuUja, CuHmesa y NiA3MU).
Memoode cunmese HAHOYECMUYHUX NPAX08A U3 uepCcme haze (MeXaHUuKo Mieserbe, MexaHoXeMujcka axmusayuja,
MexaHuuxo necuparoe).

Memoode ¢ynxkyuonanusayuje HanouyecmuyHux npaxosa. Jlobujare HaHoKepamuke (npoyecu KoHcoauoayuje
Mamepujana npecosarbem, npoyec cunmepogarea). Jobujarve noaumepnux Hauxomnoszuma. [Jobujare mankux
Qunmosa. [Jobujare kepamuukux 61aKaHa.

Memoode dobujara amopghrux mamepujana u gpaznu oujacpamu. OKcuoHa u HeokcuoHa cmaxia. JJobujare cmaxia
con-een memooom. JJobujarwe cmario-kepamure. Jobujarve amopghrux memana.

Hpakmulma Hacmaea

Excnepumenmanno ucmpasicusauxu pao u u3paoa u npe3eHmayuja CeMuHapckoz paoa.
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Bpoj uacoBa akTHBHE HacTaBe | Teopujcka HacTaBa: 4 ‘ CTyaujcKku UCTpaXKUBavKu pai: 6

Metone ussohema HacTaBe

Teopujcka HactaBa (4 yaca y TOKY CEMECTpPa) ce W3BOAU KOpHIIhemeM CaBpEeMEHHX METOJa IIpe3eHTalHje, y3
axktuBHO yuemnhe crynenta. [IpakTuuna Hactasa (6 4acoBa y TOKY CEMECTPa) 06yXBaTa CTYAU]CKH UCTPAKUBAUKH
pan ¥ u3pajy U Npe3eHTalljy CEMHHAPCKOT paja.

Ounena 3Hama (MakcumaiHu 6poj moena 100)

IpeancnntHe 06aBe3e MIOEHH 3aBpILIHU MCIIUT MIOEHH
AXTHBHOCTH Y TOKY Npe/1aBarma/KOHCYITAIH]je 5 Ycemenn ncnut 70
[IpakTuuna HacTaBa 10

CeMuHapcKu paj 15

HaunH npoBepe 3Hama MOT'y OUTH Pa3IMYMTH : (THCMEHHU UCIIUTH, YCMEHH UCIIT, Ipe3eHTalHja IPOojeKTa, CeMUHAPU

*MakcuMalHa ayxHa 1 ctpanuna A4 popmara




